
l, Разработка И исследование мемристорных структур на основе l.io2 с
и с ll oJl ь:]о ван ием ме.года магнетрон но го расп ыл ен ия.

?, Ра'работ,ка и исследование 
'ехнологии нанесения пленок ZпО метолом

БАКАЛАВРИАТ

Направление 11.03.03 <<Конструирование и
СРедств>>

технология электронных

наноструI(туры.
мемристорных оксидFlых

основе

мijогоострийных

м а I,1 l eTpot] ного расIlылен ия для мемристорrrых устройств.
З, Разрабоl,ка и исследование мемристорной оксидной
4. Разработка нейроморфной структуры на основе

ll.tLtос,гl]ук-гур.

5, РазработI(а техНологии и исследование энергонезависимого эJIеме'та памя.гиIltl основе резис,гивного гlереключеIlия нанокристаллической плеllки оксида ци[lка.6. Разработка вторичного источника электромагFIитно.о поля свч.
7, Разрабо,гка и математиLIеское моделирование технологии магFIе.гронIJого

l]ilcIIьIJIeH ИЯ для элементной базы электроники.
8, Разработка и иселедоваI]ие теплофизических процессов при ростекl)l,]с,гаlлJIов саtп(lира методом горизонтально- направленной кристалл изации.

Нашравление l 1.03.04 <Электроника и наноэлектроника))
1, Разработка и расчеТ пассивных фильтрующих микроIIолосковых узлов сис IloJl ь,]ован ием кирал ьнополобн ых элементов.
2, Разработка многоканального г]рием ного устройства Свч-l1иапазона.
3, Ра,зработка ретрансляl,ора энерги и м и кровоJI I-Iовых с и г.I]аJIов,
4. РазработI(а автогенера'ора СВЧ с волtгlоводным резонатором.
5, I'азработI(а и исследование матрич1-1ых r{анокатодов.
6, Разработка и исследование элемента резистивной llамяти на

NI eN4 l]и сти tsн biX наноматериалов.
7. Разработка широкополос'ого конвертора СВЧ диапазона
8, Разработка входного нелинейного устройства CBLI на НЕМТ* траI]зис.горах.
9, Разработка микроволнового гlреобразова,l,еJIьного узла полосI(ового тиlltl.l0, Разработ,ка и исслеДование мемристоров на осFIоtsе оксиl]а г.рафегrа дJIянейромор(lных систем.
l l, Ра,зрабоr-ка и исследование планарных автоэмиссионных

llaIIoc,r,pyK].yp,

l 2. Разработка диаграмно-образующейся системы для антенных решеток.



Направление l 2.03.0l <Приборостроение))
l . Разработка ультразвукового деtректоскопа.
2. РазрабOтка антенны рыбопоискового эхолота,
З, Разработка антенны высокочастотного гидролокатора боt<ового обзора для

когtl,роJlя иня(енерных сооруя<ений.
4. Разработка ультразвукового расходомера.
5. Разработка ультразвукового толщиномера.
6. Разработка ультразвукового дефектоскопа.

Н:rпраlзление l 2.03.04 <<Биотехнические системы и технологии))
l . Разработка портативного электростимуJIятора.
2. Разработка электроэнцефалографа,
3, Разработка аппарата дJIя комплексного исследования сердца на основе

элеI(трокардиогра ифии и реокардиографи и.
4. Разработка анализатора для эксIlресс тестиров аlIия на

tРл rооресценции.

5. Разработка системы управления
t<cl не.lгtостей.

биони.tеским IIротезом

основе

верхних

разраrботка

6.

7,

8.

9.

I(рови.

l l. Исследование
,)J 

I е ктро карли о графа.

Разработка электроретинографа.
Разрабоr'ка портаТи вного электрокарли ографа.
разработка биотестера для экспресс-анализа воды.
разрабо,гка модуля гемоглобинометра для ав'оматического анализа.гора

l 0. Разработка электромиографа,

методов диагностики сердца

l 2, Ра,зработка ул ьтраз ву ко во.о о(l.гал ьмоJI оt.и LI еского п ри бора.

Направление 20.03.01 <Техносферная безопасность>>
l. АllалиЗ пожарноГо риска на складе стройматериаJIов.
2, оцегrка риска и разработка мер безопасности для работников сталеJlиl.ейного

lleXil,

З. Исс;rедоваI{ие развития опасных природных процессов побережья'I-at,trt 
tрогс l(ого зал и ва.

4, Оценка профессиональных рисков
сlборудов аIfия,

при сборке радиоэлеI(тронного

5. Ана"гrиз результатов мониторинга состояния поLIв г. Таганрога за 20l9-202З
I'Ода.

Направление 28.03.02 <<Наноинженерия>>
1, Исследованис, и разработка технологического процесса электронIJо-лучевой

tlбрабо,гки подложек из стекла для преобразователtей солнечной энергии.
2



2, ФормИрование и исслеДование наноструктур электрохимического оксида,гитана для мемристорных структур.
з,разработка технологии наноразмерного структурирования поверхности

GaAs (00 l ) на основе метода локального капельного травления.
4, Разрабо,гrса и исследование параметров распре/]елённых бр9гг,овских

(),l,рti)till,е"ltей на осноtsе эпитаксиальных гетероструктур Gалs/АlGаАs.
5, Разработка аппаратно-программного комплекса для измерения

э.ll е кr,ро()изических параметров полупроводниковых материало в.
6, Исследование технологии формирования жертвенных cJloeB для :)лек'ронIJо-

лу.tевой полировки бинарных полупроводников.
7, РазработI(а и исследование технологии выращив ания горизонтально

Ol] и е l I,r,и ро BaI] н ых угл еродн ых нанотрубок.
8, Исс,rелоlзt}ние эсРфекта резис'иВIlого перекJ,IоLIеLIиЯ в Jlегированных азотом

угJIеl]одНых наноТрубках для создания мемристорных структур,
9, ИссrIедование и разработка технологии срормирования элементов

и нтеграJI ьl,tой оптоэлектрони Itи методом фокусированных ионньJх пучков.
l 0, Разработка и иссJIедlование техFIоrlогии управлrIемо.о формирования

и Ha[Iocтpyl{Typ методом сРоIсусированных ионных пуLIков.
l l, Разработка конструкции И технологии изготовления эпидермаль'ого

сенсOра температуры резистивного типа.
l2, Разработка технологии гlолучения tlитевидных наFIокристаллоts Gадs на

l I()l{JIo)(KaX кремния.

IИАГИСТРЛТУРА

Направление l1.04.03 <<Конструирование и техноJIOгия
средс,гl}))

l, Разработка И исследование структур солнеLIных элементов на основе cur2o
N4e],OjloM LI ислен IIого моделирован ия.

2, I)а,зработ,I(а численгtой модеJlи и исследование ла:]ерного .,тжига кремния длrI
c,l,pyKl,yp cOJl 1-1eLI ных элементов.

3' Разработка И исследование технологии срормирования структур микро- и
IIitlIоэлектроники методом фокусированных иоIIных пучков

4 ' Разрабо,гка микроволновых фильтров полоскового исполнения с
l I ри м енеН ием поверхностных гаммадион н bIX элемеFIl.ов.

5, Разработка и исследование мемристорной кросс-бар я'ейки.
6, Разработка 

'ехно'оI,ии 
сРормиро ваIlия и исследов ания мемрис].орных

c,Гpykl,yp методом атомно-силовой микроскопии эпитаксиальных структур арсенида
галлия.

7, Разработка
8. Разработка

св ч.

микро

электронных

ми l(роволнового генератора на лави нно-пролетном диоде.
и расчёт основных узлов супергетеродинного приёмного TpaI(Ta



профилирования поверхности i(ремния для

металлов методом

для элемен.гов

1 1.04.04 <<Электроника и
и исследование ячейкиl. Разработка

сl,руктуры.

3. Исследование (lормироtsания широкополосных

4

tlолупроводниковых подложек плазмохимическим методом для
llalIIоэлектроники.

4,Разработка смеситеJlя автодинного типа, использующего ортогональные
)Jlек,гриLIес|{ие и магнитные l]оля.

5, Разработка И исследовагIие наноразмерного ав'оэмиссионного
l{OI] l]еl l,гри ческого катода.

6, Разработка высокочувствительного гtриёмного уст.ройства СВЧ с двойным
гr реобразованием частоты.

7, Разработка шикорополосного многоканаJlьного приемного СВ Ч устройства.
В. РазработI(а радиометрического комплекса дJIя выявления собственных

l)e,]OLiiitlc t{ ых LIacl,oT био.ll оги чески х объектов в м илJl име.гровом ди апазоне,
9, Разработ,ка J]окационного комплекса для исследов а.Iия водосодер)(аlшlих

биологических сред в КВЧ-диапазоне.
l0, Разработка твердотельного усилителя трехсаI{тиметроtsого диапа:]она ллин

I]OJl I I .

l l, Разработка микроволнового генератора на диоде Ганна в монолитгIо-
и l tl,еграJIьном исгIоJ,lнении.

l2, Разработка и исследование наIlоразмерных ав'оэмиссионных струк.гур
мtlт,риLIного тиllа.

Направление l2.04.0l
1. Исследование и

Itроизволсr.ве труб,
2. Разработка метода

бсlкового обзора.

<Приборостроение>)

наноэлектроника)>
памяти RеRAM на основе lT'lR

9. Разработка управляемого рефлектора Свч мощности.
l 0, Разработка и исследование элементов энергонезависимой резистивной

IIамяl,и на 0снOве 0ксидных наноразмерных структур титана.
l 1. Разработка технологии

,)л ем ентов Lab-on-Chip
l2. Разработка технологии и исследование плёнок оксидов

иоlJностимулированного импульсного лазерного оса}кдения
N4 и I(роэлс.ктроники.

Направление

2, Разработка автогенератора террагерцевого диапазона на графеновом полевом
],ран:]исторе.

3, Ра:зработка и исслеДоваI]ие технологии наноразмерного гrрофилирования

элементов

разработка системы неразрушающего контроля при

съемки дна водоема с примеLlением гидролокатора

акустических сигналов для



4. Исследование взаимодействия ультразвуковых t]олIJ мегагерцового
/(иiiпазона в мелком море.

5, Исследование особенностей распространения широкополосных си.налов в

лонноN4 грунте И разработка излучающегО TpaI(Ta широкополосного донI]ого
rrро(lилог,рафа.

б. Исслtедование особенностей применениrI широкоПолосныХ сигналов в
гидролокации и разработка излучающего тракта широкополосного гидролокаlтора
бокового обзора.

], Исследование способов экранирования гидроакустических антенн и

разработка антенны широкополосного гидролокатора бокового обзора.
в. Разработка методики ультразвукового коFIтроля изделий из нержавеющей

ст,tlJIи.

9. Разработка методики ультразвукового кон],роля и,зделий слоя<ной геометрии
и ] нер)(авеющей стали.

l0. Разрабо,гка магнитного метода неразрушающего контроля изделий слоясной
с|lормы.

Направление 12.04.04 <<Биотехнические системы и технOлогии>)
l. Разработка интерсРерометрического метода спек,l,рального аIIа;Iи3а

временной зависимости электрофизиологических сигналов.
?. Исследlование методов оценки сердечной деятельности и разработка системы

моIIиl,ориIlI,а сердечной деятельFIости.
з. Разработка программного комплекса обработки пульсовой волны.
4. Исследование методоВ оценкИ состояния LIeJIoBeKa по речевому сигнаjIу и

разработка блока регистрации и обработки акустического сигнала.
5. Разработка системы диагностики патологий сердца на ocl{ot]e амплитудного

\4e,I,o/la обработr<и ЭКГ-.
б, Исс.;tедование меl,одоВ ээГ и разработка биоr,ехнической системы

llиL]гности l{и неврологических заболеван и й.
7. Разрабо,гка методов И устройств адресной доставки лекарственных вещес1в в

г,о.lIовной мозг.
8, Разработка И исследоВание методов и средств послеоперационной

реаб илиr'OЦи и мы шечных тканей н изкочастотн ым акустиLlеским полем.

Направление 20.04.0l <Техносферная безопасltость>)
l . Разработка модели прогl-iозироваIlия свойств сенсора газа IJa основе

гI O.]l и акрилоt-i итрила.
2, Раiзрабо,гка мероприяr,ий по благоустройству территории на месте полигона

,1,1зер/lых коммунальных отходов г. Таганрога.
з. Разработка мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха в

Iiромыtilленных районах г. Таганрога.



4. Разработка малоотходнодной технологии трубопрокатного производства на
меl,аллургическом предприятии

5. Разработка N,lерOприятий по улучшению качества окруrкающей средьi iIa
авиаремоtIтном предприятии.

6, Разработка модели организации городских зелёt{ых насаясдений вблизи
llредl,]рияr,ий для снижения негативного воздействия на население.

1 . Анализ содеря{аниЯ тяжё-пых метаJlлоВ ts р' N4иус с 20lЗ по 202З I.ОД и
t]blrl вJlеtlие источников его поступле|lия.

8. Разрабо,гка водоочиСтительIJыХ природоОхранныХ мероприятий дJlя
водоёмов естественного происхождения.

9, Разработка водоохранных мероприятий для предприятий металлургического
компJIекса.

I0. АнаrIиз динамикИ анионоВ (сульфаты, хлориды, нитраты, нитри.гы) в'Гаr,анрогском заливе с 201З по 202З год.
l I. Разработка системы газоаFIалитического контроля гальtsанического цеха на

ос 1-I о i]e и Ij,геJlл ектуал ьных методов анализа.
l2. Анализ экологической и производственной безопасности на предприятии

t[lармаrlевти.tеской и ндустри и,
lз. Анализ данных экологического мониторинI,а вблизи химиLIеского

llреl]прия,гия за период с 20l4 по 202З гоzt,
l4. Разработка мероприятий гlо обеспечеFIию промышленl-tой безопасности на

yLIalcTI(e произвоДства отоIlительного оборулования.
l5. Эколого-аналитиЧескаЯ оценка терри,I,ориИ располоЖениЯ котельноЙ в

;ltи.;tой зас,r,ройке.

l6. Разработ,ка мероприятий по предупреждению LIрезвычайных сит.уаший на
м t,l шt и н остро ител ьн ом предприятии.

l7. КомПлекснаЯ оценка про(Рессиональных рисI(ов работников авиациоt-tной
проl\4ышJlенности и разработка мероt]риятий по их минимизаI\ии.

l В. Анализ профзаболеваемости авиастроительного предприятия и разрабоr.ка
ре,комендаций гiо ее миними,]ации.

l9, оценка влияния металлургического lIредприяl,ия на качес.гво воздушLной
сl]ельI г,.'I'агагtрога.

20. АгIализ эколого-ЗависимыХ форм злокаLIественных новообразований в г.'['аrганроге за многолетний период.
2l. АналиЗ результатоВ мониторинга радиационной безопасности в I,ороде'Гаt,анроге за 20|З-202З годы.
22. Анализ эколого*гигиенического риска, обусловленного химиLIеским

зLlгрязнен ием гIоч в города Таганрога.
2з. Разработка конструкции и исследование характеристик автономных

I,{C],OLItlиKoB Ilитания на основе новых материалов для сис,гем промышленной
безопасгtосl,и.



24. Разработка и исследование характеристик высокочувствительных ceticopoB
гLl,]ов t{а основе оксидов металлов лJlя систем экологической безопасности.

25, РаЗРабОТ'Ка И исследование свойств солнечFIых элементов на основе
поJlуllроводниковых оксидов и материалов для систем экологической безопасности.

26. Разработка и исследование характеристик фотоэлементов Ila ocIloBe
ПОЛУПРОВоДниковых оксидов для систем промышленной безопасности.

27, ОЦенка профессионального риска работников металлургиLIеского
IlреllгIриятия.

2 В. Разрабоr,ка систем безопаснос,lи многоквартирных )килых компJIексов.
29. Разработка мероприятий по улучшlению условий труда прокатчиков в

услоl]иях вьIсоких температур,

НаПРаВЛение 28.04.0l <<Нанотехнологии и микросистемная техника))
l. ИССледование и разработка технологии электронно-лучевого формирования

ПЛеНОК Si()2 На ocLIoBe зоJIь-гель метода для изоляции микроэлектронных структур.
2. ИССrlеДОваНие и разработка технолоI,ического процесса (lормирования

МеМ бРан HbIx структур Al2O3/S i, S iO2lS i, S iО2lстекло /]ля эJIектрон и ки.
3. ИЗгОтовление и исследование синап,гической пласl,иLIнос,ги эJIемеFI,I,ов

нейро,электронных устройсr,в на основе оксида титана.
4. ИЗготоВЛег{ие и исследование закономерностей резистиtsного переклюLIеFIия

исl{усственных синапсов IJa основе оксида титана.
5. РаЗРаботка и исследование технологии формиро вания Ilаноразмерных

cl'PYKl'YP А3В5 МеТодом капельной эпитаксии для ус,l,ройств нано- и

Ol tl,оэлектроники.

б. Разработ,ка и иссjIедование технологии полуLIеFIиrI t.eTepocтpyKTyp с
l{IJalIl1,оi]ыми ,l,оLIками InAs/GaAS для устройств оптоэлектроники и кванr-овой
t|lсlтони l<и.

7. ИссrrедоваI{ие и разработка датLIиков газов на основе оксидов металлоts,
8. Разработка и исследование технологии формирования микрозон/lовых

структур лазерными и плазменными методами,
9. РаЗработка и исследование техt{ологии формирования мембранных структур

jIа,]ерllыми и плазменными методами,

l0. I)аЗРабОтка и исследование техноJIогии формирования эмиссиоIJных
С'ГРУl(ТУр, на ocLloBe вертикально ориентированных углеродных наFIотрубок.

l l. Разработка и исследование технологии формирования гибридных
)/l,JIepol(I]ыX наноструктур для хранения водорода.

l 2. Разработка и исследование пьезоэлектрических наногенераторов на основе
.]IеI,иl)ованFIых азотом углеродных нанотрубок.

l З. ИСследование пьезо])лектрического эсРфекта в JIегированных азотом

углеродных нанотрубках для создания датчиLсов деформации.
l4. РаЗРаботка и исследование технологии формирования элемеFI],ов

tiв,гоэм иссиоtl ной наноэлектрон и ки методом фокусирован н ых ионн ых пучков.
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l 5. Разработка технологических процессов формирования структур микро- и
гt itH о(lл ю и дики методом фокусированн ых ионн ых пуLI ков.

l 6. Исследование и разработка технологии наноразмерного профилироваIlия
поверхLlосr,и твёрдого тела методом фокусированных ионных Ilучков для микро- и
lliiноэлектроники.

l7. Разработка конструкции и техIlоJlогии изготовJIения эпидермального термо-
N4 и l(po ге Il ера,гOра] FI а ос но ве гlJl eHoLI н ых м и кротермо п ар.

l 8. Разработка и исследование технологии формирования устройств на основе
грасРеноп одобной структуры.

19. Разработка технологии получения квантовых ToLIeK IпАs/Gадs в
суб крит,и ческих ре}кимах осаждения.

20. РазРаботка технологии формирования локальных массивов нитеви/{ных
l IанокристалJtов GaAs.

Н а п ра влен ие 28.04.02 <<Нанои нженерия))
l. Разработ,ка и исследование технологии

мitссива угJ]еродных нанотрубок. Development
(iгеаtirlg Gas sепsогs Based on an Аггау оf Сагьоп

создания сенсоров газа на oclloBe
and Rеsеагсh of the Techllology fог
Nanotubes.

2, Разработка и исследование технологических гIроL{ессов формирования и
моди(рикации зондовых датчиков для зондовой нанодиагностики методом
фоr<усированных ионных пучков. DeveloprTent and геsеагсh оf technological processes
fbг tlre fbrr-nation and n-rodification оf рrоье nanodiagnostics sепsогs using the focusecl ion
bcatll ttlethoci.

3. Исследование и разработка процессов сротолитографии для производства
нtlноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем. Rеsеагсh and
developtl]ent оf photolithogгaphy processes fьг the ргоduсtiоп of nanoscale
sеtl,tiссlпduсtог devices and integгated circuits.

2Щиректор Федотов
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